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KATEDRA
MIKROELEKTRONIKY

Obor

Hlavni aktivity katedry jsou soustfedény predevsim do odbornych oblasti: Mikrosystémy, inteligentni senzory,
mikrosenzory a mikroaktuatory, integrované obvody a elektronické soucastky, elektronické bezpecnostni systémy,
moderni polovodicové struktury a komponenty, nanoelektronika a spintronika, optoelektronika a fotonika.

Poslani

Vyzkumné aktivity ve vyse uvedenych odbornych oblastech, vyuka studentl v dobihajicim bakalarském,
magisterském studijnim programu Komunikace, multimédia a elektronika, novém programu Elektronika
a komunikace a v doktorském oboru Elektronika.

Vedeni katedry
e Vedouci: prof. Ing. Miroslav Husak, CSc.
e Zastupce vedouciho: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.

e Vedouci pracovnich skupin: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc., prof. Ing. Miroslav Husdak, CSc., doc. Ing. Vitézslav
Jerabek, CSc.
e Tajemnik: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Vyznamné teoretické vysledky

e Simulace transportnich jevl v unipolarnich tranzistorech s polovodi¢ovymi nanodraty pomoci kvantovych
model(.

e Pokrocilé metody fizeni doby Zivota v bipolarnich SiC souédstkach.

e Navrh novych planarnich senzorovych SERS struktur integrované optoelektroniky.

e Nové metody spolehlivostniho inZenyrstvi na Cipu a modely s vyuZitim tepelné-mechanickych simulaci.

Vyznamné aplikacni vysledky

e Nova metoda urychleného testovani tepelné mechanickych vlastnosti na Cipu.

e Testovani odolnosti jednocipovych mikroprocesori proti proudové injekci NXP Semiconductors.

e Prototyp flexibilniho optického hfebenového vinovodu pro vinové délky 650 a 850 nm.

e Prototyp optického hfebenového vinovodu na substratu FR4 pro vinové délky 650 a 850 nm.

e Zplsob vyroby flexibilnich mnohavidovych optickych planarnich vinovodu a zafizeni k provadéni tohoto
zpUsobu. (Patent).

Vyznamné pramyslové realizace

e PRAJZLER, V. a R. MASTERA. ZpUsob vyroby flexibilnich mnohavidovych optickych planarnich vinovodi
a zafizeni k provadéni tohoto zptsobu. Ceskd republika. Patent. CZ 306971. 2017-09-06.

e Prajzler, V.; Neruda, M.: Prototyp optického hfebenového vinovodu na substratu FR4 pro vinové délky 650
a 850 nm. Prototype. 2017.

e Prajzler, V.; Neruda, M.: Prototyp flexibilniho optického hiebenového vinovodu pro vinové délky 650
a 850 nm. Prototype. 2017.

Vyznamné publikace

e Popelka, S. - Hazdra, P. - Zahlava, V.: Operation of 4H-SiC high voltage normally-OFF V-JFET in radiation hard
conditions: Simulations and experiment. Microelectronics Reliability. 2017, vol. 74, p. 58—66.

e Hazdra, P. - Popelka, S.:Radiation resistance of wide-bandgap semiconductor power transistiors. Physica
Status Solidi A. 2017, vol. 214, no. 4, 1600447.
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e PRAJZLER, V. et al. Large core plastic planar optical splitter fabricated by 3D
printing technology. Optics Communications. 2017,(400), 38—42. ISSN 0030-4018.

e PRAJZLER, V. et al. Evaluation of the refractive indices of bulk and thick
polydimethylsiloxane and polydimethyl-diphenylsiloxane elastomers by prism
coupling technique. Journal of materials science — materials in electronics.
2017, 28(11), 7951-7961. ISSN 0957-4522.

e PRAJZLER, V. a R. MASTERA. Wavelength division multiplexing module with
large core optical polymer planar splitter and multilayered dielectric filters.
Optical and Quantum Electronics. 2017, 49(4), ISSN 0306-8919.

e Bayani, A. H.; Dideban, D.; Voves, J.: Investigation of sub-10nm cylindrical
surrounding gate germanium nanowire field effect transistor with different cross-
section areas, Superlattices and Microstructures, vol. 105, p. 110-116, 2017.

Dyitical Signml

Vyzkum

e Elektronické a senzorové nanostruktury na bazi polovodi¢ovych, grafénovych
a polymernich nanostruktur.

e Energy harvesting pro mikrosystémy a mikrosenzory.
e Senzorové inteligentni systémy pro analyzu plynt a NOXx.
¢ Elektronické vrstvy realizované technologii ink-jet.

¢ V/ykonové polovodicové soucastky na bdzi SiC a jejich radiacni odolnost, poruchy
v Sirokopasmovych polovodicich (SiC, GaN), fizeni doby Zivota a poruchové
inZenyrstvi ve vykonovych soucastkach.

¢ Mikrooptické a plandrniintegrované soucdastky a subsystémy, SERS ramanovské
senzory s plazmonovou rezonanci, polymerni planarni optické vinovody.

e Optické polymerni flexibilni vinovody pro optické propojovani ¢ipla a desek
plosnych spoju.
Vyznamné projekty

¢ Silicon Carbide Power Electronics Technology for Energy Efficient Devices
(EU - SPEED).

e Energy for Smart Objects, (EnSO), EU, Horizont 2020.

e Wide band gap Innovative SiC for Advanced Power (WInSiC4AP), EU, Horizont
2020.

e Aktivni a kompatibilni senzorové prvky pro radové zlepseni citlivosti standardnich
ramanovych fotometr( (TACR-ALFA, &. TA04021007).

* Flexibilni 2D a 3D polymerni fotonické struktury (TACR-EPSILON, €. TH01020276).

Sponzofi a hlavni pramyslovi partnefi

ABB Switzerland Ltd, Semiconductors, ABB s.r.o., NXP Semiconductors, Inc.,
ST Microelectronics - CZ, s.r.0., ASICentrum, s.r.o, SQS Vlaknova technika, s.r.o.,
OPTOKON a.s.

Vyuka a kvalifikace

e Letni semestr 2016—-17, 20 predmétd (10 v Bc, 9 v MSc, 1 v PhD studiu).

e Zimni semestr 2017-18, 37 predmétd (12 v Bc, 17 v MSc, 8 v PhD studiu).
Dalsi aktivity

 Prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. , pfedseda panelu P102 GACR.

e Prof. Ing. Jan Vobecky, DrSc., vybor IEEE Electron Device Society.

e Doc. Ing. Vitézslav Jefabek, CSc., vybor IET — Institution of Engineering and
Technology.




